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Светоизлучающий диод или светодиод – это гомо- или гетеро- p-n-переход, прохождение тока через который в прямом направлении сопровождается генерацией в полупроводнике излучения. 

Основные преимущества светодиодов перед остальными источниками света:

1. высокая световая отдача;

2. экономия электроэнергии при использовании вместо ламп накаливания;

3. надежность и большой срок службы, достигающий 100 000 часов;

4. чистота и широкий спектр цветов от красного до синего с заданной длинной волны;

5. регулируемая интенсивность;

6. низкое рабочее напряжение;

Важной особенностью полупроводниковых источников света является то, что они, в отличие от традиционных ламп, через 50–100 тысяч часов не выходят из строя. Наблюдается лишь постепенное снижение их светового потока. Однако вопрос оценки снижения потока, то есть деградации полупроводниковых светодиодов, приобретает в таком случае особую актуальность.
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Как видно из рис. 1 с увеличением времени наработки светодиодов происходит уменьшение значений тока в области малых напряжений. Поскольку до напряжения загорания светодиода (2.5 В) основным механизмом тока переноса является, туннельный токоперенос, значит происходит уменьшение туннельной составляющей тока для времен 100 и 250 часов. При этом в указанном диапазоне времен наработки происходит увеличение яркости свечения исследуемых диодов. Можно предположить, что уменьшение туннельной составляющей и увеличение яркости происходит при залечивании поверхносных дефектов
. 
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Рис. 1 Вольтамперная характеристика    синих 	светодиодов на основе InGaN
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